ПАРАМЕТРЫ ГЕРМАНИЕВЫХ СЧ/ВЧ ТРАНЗИСТОРОВ БОЛЬШОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ
	Тип
прибора
	Структура, технология
	Ркт max

(с теплоотводом)
(Ркт имп. max); Вт
	Fгр.
МГц
	U max
(Uбэ max )

В
	Iк ax,

Iк имп. max;

А
	h21э

(25° C)

(при Iк; Iэ; А)
	U нас. В
(rкэ нас, Ом)
	t окр. ср.
° C

	1Т813А
	PNP сплавно-диффузионная
	50
	3-30
	100 (при 30° C)
	30 (40)
	10-60 (при Iк 20А)
	<0,8 В (при Iк 10А Iб 3А)
	-60; +70

	1Т813Б
	та же
	50
	3-30
	125 (при 30° C)
	30 (40)
	10-60 (при Iк 20А)
	<0,8 В (при Iк 10А Iб 3А)
	-60; +70

	1Т813В
	та же
	50
	3-30
	150 (при 30° C)
	30 (40)
	10-60 (при Iк 20А)
	<0,8 В (при Iк 10А Iб 3А)
	-60; +70

	ГТ806А
	та же
	30
	10
	75
	15 (25)
	10-100 (при Iк 10А)
	<0,6 В (при Iк 5А Iб 2А)
	-50; +55

	ГТ806Б
	та же
	30
	10
	100
	15 (25)
	10-100 (при Iк 10А)
	<0,6 В (при Iк 5А Iб 2А)
	-50; +55

	ГТ806В
	та же
	30
	10
	120
	15 (25)
	10-100 (при Iк 10А)
	<0,6 В (при Iк 5А Iб 2А)
	-50; +55

	ГТ806Г
	та же
	30
	10
	50
	15 (25)
	10-100 (при Iк 10А)
	<0,6 В (при Iк 5А Iб 2А)
	-50; +55

	ГТ806Д
	та же
	30
	10
	140
	15 (25)
	10-100 (при Iк 10А)
	<0,6 В (при Iк 5А Iб 2А)
	-50; +55

	ГТ810А
	та же
	15
	3-30
	200 (200)
	10 (10)
	>15 (при Iк 10А)
	0,2-0,7 (при Iк 10А Iб 1А)
	-50; +55

	ГТ906А

(ГТ906АМ)
	та же
	15 (300)
	30
	75 (75)
	10 (10)
	30-150 (при Iк 5А)
	<0,5 В (при Iк 5А Iб 0,5А)
	-60; +70

	1Т901А
	та же
	15
	30
	50 (50)
	10
	20-50 (при Iэ 5А)
	0,3-0,6 (при Iк 5А Iб 1А)
	-60; +70

	1Т901Б
	та же
	15
	30
	40 (40)
	10
	40-100 (при Iэ 5А)
	0,3-0,6 (при Iк 5А Iб 1А)
	-60; +70

	ГТ905А
	та же
	6 (60)
	30
	75 (75)
	3 (7)
	35-100 (при Iэ 3А)
	0,14-0,5 (при Iк 3А Iб 0,5А)
	-60; +70

	ГТ905Б
	та же
	6 (60)
	30
	60 (60)
	3 (7)
	35-100 (при Iэ 3А)
	0,14-0,5 (при Iк 3А Iб 0,5А)
	-60; +70

	П601
	PNP конверсионная
	5 (1 без теплоотв.)
	20
	25
	1
	20-400
	-
	-

	П602
	та же
	5 (1 без теплоотв.)
	20
	30
	1
	40-100
	-
	-

	П605
	та же
	3 (0,5 без теплоотв.)
	>10
	45
	1,5
	20-60 (при Iк 0,5А)
	-
	-

	П605А
	та же
	3 (0,5 без теплоотв.)
	>10
	45
	1,5
	40-120 (при Iк 0,5А)
	-
	-

	П607
	та же
	1,5
	>60 (>40)
	30
	0,3 (0,6)
	20-80 (при Iк 0,25А)
	-
	-

	П607А
	та же
	1,5
	>60 (>40)
	30
	0,3 (0,6)
	60-200 (при Iк 0,25А)
	-
	-

	П608
	та же
	1,5
	>90 (>70)
	30
	0,3 (0,6)
	40-120 (при Iк 0,25А)
	-
	-

	П608А
	та же
	1,5
	>90 (>70)
	30
	0,3 (0,6)
	80-240 (при Iк 0,25А)
	-
	-

	П608Б
	та же
	1,5
	>90 (>70)
	40
	0,3 (0,6)
	>40
	-
	-

	П609
	та же
	1,5
	>120 (>100)
	30
	0,3 (0,6)
	40-120 (при Iк 0,25А)
	-
	-

	П609А
	та же
	1,5
	>120 (>100)
	30
	0,3 (0,6)
	80-240 (при Iк 0,25А)
	-
	-

	П609Б
	та же
	1,5
	>120 (>100)
	40
	0,3 (0,6)
	>80
	-
	-

	П606
	та же
	1,25 (0,5 без теплоотв.)
	>30 (>10)
	35
	1,5
	20-60 (при Iк 0,5А)
	-
	-

	П606А
	та же
	1,25 (0,5 без теплоотв.)
	>30 (>10)
	35
	1,5
	40-120 (при Iк 0,5А)
	-
	-

	П604
	та же
	(0,4 без теплоотв.)
	>10
	45
	0,5
	>10
	-
	-

	П604А
	та же
	(0,4 без теплоотв.)
	>10
	45
	0,5
	>20
	-
	-

	П604Б
	та же
	(0,4 без теплоотв.)
	>10
	45
	0,5
	>40
	-
	-

	ГТС609А
	PNP сплавно-диффузионная
	0,5 без теплоотв. 5 имп.
	>60
	50
	(700)
	30-100 (при Iк 0,5А)
	(<3,2)
	-40; +60

	ГТС609Б
	та же
	0,5 без теплоотв. 5 имп.
	>60
	50
	(700)
	50-160 (при Iк 0,5А)
	(<3,2)
	-40; +60

	ГТС609В
	та же
	0,5 без теплоотв. 5 имп.
	>60
	50
	(700)
	80-420 (при Iк 0,5А)
	(<3,2)
	-40; +60


